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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER–III SUMMER-  2019 

 

Subject Code:  3330905 Date:14-11-2019 

Subject Name: Electronic Components & Circuit 

Time: 10:30AM-1:00PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks. 

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten.દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Draw energy band diagram for conductor, semiconductor and insulator 

material. 
 

 ૧. સુવ હક, અર્ધવ હક, અવ હક પદ થધ નો ઉર્જધ બેન્ડ ડ યગ્ર મ દોરો.  

 2. Write application of LED.   

 ૨. LED ન  ઉપયોગ લખો .  

 3. Draw the pin connection of IC 555 and IC 741.  

 ૩. IC 555 અને IC 741ન  પીન જોડ ણો દોરો.   

 4. What are the requirements of Oscillator?  

 ૪. ઓસીલેટર મ ટેની જરૂરીય તો શુાં છે ?  

 5. Write the Characteristic of an Ideal OPAMP.  

 ૫. આદશધ OPAMP ની  લ ક્ષણણકત  લખો.  

 6. Define Load regulation & line regulation.  

 ૬. લોડ રેગ્યુલેશન અન ેલ ઇન રેગ્યુલેશન ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 7.  Write application of PN junction diode.  

 ૭. PN જાંકશન ડ યોડ ન  ઉપયોગો લખો.  

 8. Draw the symbol 1) SCR  2) PNP transistor 3) UJT 4) LDR.  

 ૮. સીમ્બોલ દોરો 1) SCR 2) PNP ટ્ર ન્ઝીસ્ટર 3) UJT 4) LDR  

 9. List four advantages of IC?  

 ૯. IC ન  ચ ર ફ યદ ઓ લખો.  

 10.  Draw the complete circuit of a regulated power supply using shunt regulator,  

 ૧૦. શન્ટ રેગ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીન ેરેગ્યુલેટેડ પ વર સપ્લ યનો સાંપૂણધ પરીપથ દોરો.   

    
Q.2 (a) Explain formation of depletion region in PN junction diode. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) PN જાંકશન ડ યોડ મ ાં ડેપ્લેશન રીજીયન ની રચન  સમર્જવો॰ ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain P- type semiconductor. 03 

 (અ) P -પ્રક ર નો અર્ધવ હક સમર્જવો. ૦૩ 

 (b) State different methods of fabricating PN junction. Explain any one . 03 

 (બ) PN જાંક્શન બન વવ ની ણવણવર્ પદ્ર્ણતઓ જણ વી કોઈ પણ એક સમર્જવો .  ૦૩ 

  OR  

 (b) Compare Zener breakdown and Avalanche breakdown. 03 
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 (બ) ઝીનર બ્રેકડ ઉન અને એવલેંચ બ્રેકડ ઉન ની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

 (c) Compare Half wave rectifier and full wave center tap rectifier. 04 

 (ક) હ ફ વેવ રેણક્ટફ યર અને ફુલવેવ સેન્ટર ટેપ રેણક્ટફ યર સરખ વો . ૦૪ 

  OR  

 (c) Draw and explain V-I characteristics of PN junction diode also define Knee 

voltage and Breakdown Voltage. 
04 

 (ક) PN જાંકશન ડ યોડની V-I લ ક્ષણણકત  દોરો તથ  Knee વોલ્ટેજ અને બ્રેકડ ઊન વોલ્ટેજની વ્ય ખ્ય  

આપો. 

૦૪ 

 (d) Explain full wave center tap   rectifier with necessary waveforms. 04 

 (ડ) ફુલ વેવ  સેન્ટરટેપ રેણક્ટફ યર જરૂરી વેવફોમધ દોરી સમર્જવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Write the necessity of filter in rectifiers. State different types of filter and 

explain π filter. 
04 

 (ડ) રેણક્ટફ યરમ ાં ફીલ્ટરની જરૂરીય ત લખો. ફીલ્ટરન  પ્રક રો લખો અને π ફીલ્ટર સમર્જવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain DC load line and define Operating point. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) DC લોડ લ ઇન સમર્જવો તથ  ઓપરેટીંગ પોઈન્ટ ની વ્ય ખ્ય  આપો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Draw the input and output characteristic of transistor in CE configuration. 03 

 (અ) CE કોન્્યુગરેશન ની ઈનપુટ અન ેઆઉટપુટ લ ક્ષણણકત  દોરો. ૦૩ 

 (b) Explain working of P-N-P transistor. 03 

 (બ) P-N-P ટ્ર ન્ઝીસ્ટરનુાં ક યધ સમર્જવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) What is biasing of transistor? What are the requirements of biasing circuit ? 

State different method of biasing. 
03 

  (બ) ટ્ર ન્ઝીસ્ટર બ ય સીંગ એટલ ેશુાં ? બ ય સીંગ સરકીટ ની જરૂરીય ત લખો તથ  બ ય સીંગની રીતો 

જણ વો. 

૦૩ 

 (c) Compare transformer coupled Class A power amplifier and Push pull power 

amplifier. 
04 

 (ક)  ટ્ર ન્સફોમધર ક્પલ્ડ ક્લ સ A પ વર એમ્પ્લીફ યર અને પુશપુલ પ વર એમ્પ્લીફ યર સરખ વો . ૦૪ 

  OR  

 (c) Define αdc and βdc and find relation between them. 04 

 (ક) αdcઅને  βdcની વ્ય ખ્ય  આપો. αdcઅને  βdc વચ્ચેનો સાંબાંર્ ત રવો. ૦૪ 

 (d) Explain the construction ,working and characteristics of photo diode. 04 

 (ડ) ફોટો ડ યોડની રચન , ક યધ તથ  લ ક્ષણણકત  દોરી સમર્જવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain the construction and working of N-channel JEFT. 04 

 (ડ) N-channel JEFT ની રચન  તથ  ક યધ સમર્જવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain Hartley Oscillator. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) હ ટધલી ઓસીલેટર સમર્જવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain the working principle of SCR. 03 

 (અ) SCR નો ક યધણસદ્ર્ ાંત સમર્જવો. ૦૩ 

 (b) What is Oscillator? Write the application of Oscillator.  04 

 (બ) ઓણસલેટર શુાં છે ? ઓણસલેટર ન  ઉપયોગો લખો.   ૦૪ 
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  OR  

 (b) Explain Damped Oscillations in LC tuned circuit and state Barkhausen 

criterion for sustained oscillations. 
04 

 (બ) LC ટ્યુન્ડ સરકીટમ ાં ડેમ્પ્ડ ઓણસલેશન સમર્જવો તથ  અણવરત આાંદોલન મ ટ ેબ રખૌસેન 

ક્ર ઈટેરરયન સમર્જવો. 

૦૪ 

 (c) Draw and explain the functional block diagram of IC 555 also explain IC 555 

as a monostable multivibrator .  
07 

 (ક) IC555 ની ફાંકશનલ બ્લોક આકૃણત દોરી સમર્જવો તથ  IC 555 મોનોસ્ટેબલ મલ્ટીવ ઈબ્રેટર તરીક 

સમર્જવો  

૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain distortion in amplifiers. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) એમ્પ્લીફ યરમ ાં ડીસ્ટોશધન સમર્જવો. ૦૪ 

 (b) Explain the Basic circuit of SMPS and draw the Block diagram of SMPS 04 

 (બ) SMPS ની પ્ર થણમક સરકીટ સમર્જવો અને SMPS નો બ્લોક ડ યગ્ર મ દોરો. ૦૪ 

 (c) Explain the construction and working of LED. 03 

 (ક) LED ની રચન  તથ  ક યધ સમર્જવો. ૦૩ 

 (d) Write the application of FET. 03 

 (ડ) FET ન   ઉપયોગ લખો ૦૩ 

 

************ 
 


